Tecnologia Electrénica
Examen de teoria — Temas 1 a 3
24 de octubre de 2013 Curso 2013/2014

NOMBRE GRUPO

Instrucciones:
= El examen consta de 3 ejercicios y dura 45 minutos.
= Solo se evaliia lo escrito a boligrafo.

= Es obligatorio entregar todas las hojas utilizadas.

= No se permiten preguntas.

1. (3,5 ptos.) Dado el circuito de la figura en el que los diodos son ideales:
Use los siguientes valores: Vp = 0,6V, R, = 0,4k, R, = 0,2kQ.
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a) (2,5 ptos.) Calcule la tensién de salida en funcién de la tensién de
entrada, V, = f(V}).

b) (1 pto.) Si al circuito se le afiade un diodo D; como el de la figura,
icomo afectaria a la salida V,,? Razone la respuesta (no se requieren
célculos para llegar a una conclusién).
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2. (3,5 ptos.) Dado el circuito de la figura en el que el transistor se caracteriza
por funcionar en los siguientes modos:

Use los siguientes valores: Vg = 0,7V, Vegar = 0,2V, 8 =18, Rg; =
2kQ, Rgr =2k, Re =3kQ, Re =1k, Vgg =114V, Vcc =20V.

s Corte: Ig=1Ic =1 =0.

= Activa: Ig > 0, Ic = Blg, Vce > VcEsat-

» Saturacién: Ig > 0, Ic < Blg, Vce = Vegsar
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a) (2 ptos.) Halle el punto de trabajo del transistor.

b) (1 pto.) Se desea cambiar la tensiéon Vg del problema para que el
transistor funcione en la zona de saturacién. Calcule la tensién minima
de Vpg si el transistor funciona en la zona de de saturacién.

c) (0,5 ptos.) Se desea cambiar la tensién Vg del problema para que el
transistor funcione en la zona de corte. Calcule la tensién maxima de
Vg si el transistor funciona en la zona de corte.



Tecnologia Electrénica
Examen de teoria — Temas 1 a 3
24 de octubre de 2013

Curso 2013/2014

NOMBRE GRUPO

3. (3 ptos.) Dado el circuito de la figura en el que el transistor se caracteriza
por funcionar en las siguientes zonas:

s Corte: Vs < Visofr, Ip = 0.
» Saturacion: Vs > Visor, Vps > Vigs — Visofr-

>2
» Ohmica: Vs > Vgsofr, 0 < Vps < Vs — Vsorr-

( )

Use los siguientes valores: Vp =8V, Ipss = 1 mA, Vpp =20V.

PAN

Vbp

Vs
VGsofr

Ip = Ipss (1 -

2Vps
VGsofr

Ves  Vbs
Viesot  2Visorr

Ip = Ipss

’\/\/\/-

a) (2 ptos.) Se desea que el transistor funcione en la zona 6hmica. Obtenga
el valor minimo de Rs.

b) (1 pto.) El circuito (con el valor de Rs del apartado anterior) se modifica
afiadiéndole un diodo zéner (V7 = 9V) de la siguiente manera:
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i Qué cambios se producen en la zona de trabajo del transistor? Razone
la respuesta (no se requieren célculos para llegar a una conclusién).
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